


















































































































专利名称(译) 发光体、发光元件和发光显示装置

公开(公告)号 CN100385674C 公开(公告)日 2008-04-30

申请号 CN02804577.7 申请日 2002-02-04

申请(专利权)人(译) 日本电气株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

[标]发明人 林一彦
福地隆
坪井真三
藤枝一郎

发明人 林一彦
福地隆
坪井真三
藤枝一郎

IPC分类号 H01L27/32 G09F9/30 H05B33/26 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/04 H05B33/12

CPC分类号 H01L51/5203 H01L27/3244 H01L33/08 H01L2251/5315 H01L51/5237 H01L27/3211 H01L27/3248 
H01L51/5225 H01L51/5253

代理人(译) 梁永

审查员(译) 常建军

优先权 2001028721 2001-02-05 JP

其他公开文献 CN1491526A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种发光元件，在基板上形成下电极图形，在该下电极图形上形成发光
层图形，在该发光层图形上形成透明电极，对于具有通过施加电流来发
光的有机薄膜的结构的发光体，透明电极图形比下电极图形大。而且，
在下电极图形的全部区域上形成透明电极的图形。透明电极的图形比发
光层的图形大。在发光层图形的全部区域上形成透明电极的图形。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/fadb2b3f-5d99-4ca6-9b11-545f1acba8d5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018893176/publication/CN100385674C?q=CN100385674C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100385674C

